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Grupa katalogowa XIX 29 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza jest 

metoda pomiaru napięcia kolektor-emiter UCEO emiter

-kolektor UECO fototranzystora ( z wyprowadzonę i niewy

prowadzonę bazę) przeznaczonych do detekcji promienio-

wania elektromagnetycznego w zakresie widmowym od 

- O, 4 /-Im do ). = 1, 8 /-Im. 

2. Układ pomiarowy 

KS 
11IN-77/337$-44ll!3I 

). = 

Z - zasi lacz prędu stałego; Ro - rezystor ograniczajęcy; 
V _ woltomierz; A _ amperomierz; F T - mierzony fototran

zystor; KS - komora światłoszczelna. 

3. Wymagania dotyczace układu pomiarowego 

a) temperatura w komorze światłoszczelnej powinna 

nosić! = 25. ::I:5
0

C, 

wy_ 

b) wilgotność względna w komorze światłoszczelnej KS 

powinna być nie większa ni! 75%, 

c) komora światłoszczelna KS powinna izolować fototran

zystor FT od promieniowania elektromagnetycznego o gęs

tości mocy promieniowania większej niż .P = O, 1 f.JW/cm2 w 

zakresie widmowym od ). = O, 1 f.Jm do ). = 1,8 ,um, 

d) miernik prędu A powinien stanowić obwód zwarty, a 

jeżeli to nie jest możliwe, to należy uwzględnić spadek na-

pięcia na mierniku A; błęd powstały z przyczyn miernika 

prędu stałego nie powinien być większy niż ± 1 %, 

e) rezystor ograniczajęcy Ro powinien mieć odpowied_ 

nio dużę wartość aby skutecznie zabezpieczyć fototranzy_ 

stor i amperomierz przed przeciężeniem, 

f) woltomierz powinien mieć odpowiednio dużę rezystan

cję wewnętrznę aby nie bocznikował obwodu fototranzysto_ 

ra i amperomierza, 

g) w przypadku fototranzystorów z wyprowadzonę bazę, 

wyprowadzenie bazy musi być odi zolowane od napięć ze_ 

wnętrznych. 

4. Kolejność czynności przy pomiarze 

a) włOżyć mierzony fototranzystor FT do uchwytu w ko_ 

morze w sposób zapewniajęcy odpowiedni{l pOlaryzację do 

pomiaru UCEO lub UECO ' 

b) ustawić wymagane natężenie prędu kolektora IC przy 

pomiarze UCEO lub natężenie prędu emitera przy pomiarze 

Uf CO odczytujęc wartość na mierniku A, 

c) odczytać wartość napięcia kolektor_emiter UCEO lub 

emiter-kolektor UECO na mierniku V. 

5. Warunki pomiaru. Norma przedmiotowa powinna o-

kreślać: 

a) natężenie prędu Ic przy pomiarze UCEO ' 

b) natężenie prędu I E przy pomiarze UECO ' 

c) zalecanę wartość rezystora ograniczajęcego Ro dla 

danego fototranzystora. 
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